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报告人介绍

Masafumi Yamamoto教授，日本北海道大学先进电子材料专业教授，日本应用物理学会理事，《日本应用物理》（JJAP）杂志编委，国际著名电子材料和固体器件研究领域的专家。

报告内容简介

介绍半金属赫斯勒合金基磁隧道结材料的制备、巨磁电阻特性及其物理机理，探讨纳米结构电子材料中的量子现象，以及未来自旋电子材料及器件发展趋势。
注：听报告的学生请携带校园卡记录创新学分
